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Корисна модель належить до металургії, а саме до області формування діелектричних 
покриттів на основі ситалоцементу СЦ 90-1 на підкладці зі сталі, і може бути використана для 
формування якісних електроізоляційних шарів нагрівних елементів. 

Відомий спосіб отримання електроізоляційного покриття, наприклад спаювання екрана і 
конуса при виготовленні кольорових кінескопів, за допомогою ситалоцементу СЦ 90-1 методом 5 

нанесення на скляну підкладку зі сметаноподібної суспензії порошкоподібного скла у 1 % 
розчині неітроцелюлози в ізоамілоцетаті в пропорції 16:1 [Воякова В.Ф., Горбачева Т.К., 
Иванова Т.Н., Юрков Л.Ф. Ситалоцементы для спайки конуса и екрана. - "Электронная 
промышленность", 1975. - №9. - С. 12-18]. 

Але відомий спосіб не дозволяє використовувати електроізоляційне покриття для 10 

виготовлення діелектричних покриттів на нагрівних елементах. 
В основу корисної моделі поставлена задача створити спосіб отримання 

електроізоляційного покриття із ситалоцементу, який би дозволив отримати діелектричне 
щільне (безпористе) покриття поверхні, що дасть можливість використовувати його для 
виготовлення діелектричних покриттів на нагрівних елементах. 15 

Поставлена задача вирішується тим, що в способі отримання електроізоляційного покриття 
з ситалоцементу, що включає нанесення на підкладку сметаноподібної суспензії 
порошкоподібного скла у 1 % розчині нітроцелюлози в ізоамілоцетаті в пропорції 16:1, згідно з 
корисною моделлю, як підкладку використовують сталь. 

Це дозволяє отримати покриття на сталі, яке має безпористу структуру, високу пробивну 20 

напруженість та міцне зчеплення з підкладкою. 
Спосіб полягає у нанесенні ситалоцементу марки СЦ 90-1 методом намазування на сталеву 

підкладку зі сметаноподібної суспензії порошкоподібного скла у 1 % розчині нітроцелюлози в 
ізоамілоцетаті в пропорції 16:1. 

Для утворення якісного щільного покриття проводиться термічна обробка в модельній печі 25 

за такою технологією: температура склоутворення СЦ 90-1 складає 380 °C, швидкість 
нагрівання до даної температури - 4 °C/хв. Після цього піднімається температура до 400 °C, при 
якій відбувається кристалізація СЦ 90-1. Швидкість зростання температури від 380 °C до 440 °C 
складає 2 °C/хв. Час, протягом якого скло повністю закристалізовується при температурі 440 °C, 
становить 60 хв. Після закінчення процесу кристалізації живлення печі відключається і йде 30 

мимовільне охолодження системи діелектричний шар - підкладка до 90 °C. 

Випробування на електричну міцність показали такий результат: Ε  20 кВ/мм. 
Адгезія до стальної підкладки F=10

7
 Па. 
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Спосіб отримання електроізоляційного покриття з ситалоцементу, що включає нанесення на 
підкладку сметаноподібної суспензії порошкоподібного скла у 1 % розчині нітроцелюлози в 
ізоамілоцетаті пропорцією 16:1, який відрізняється тим, що як підкладку використовують сталь. 
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